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内容 
 
 

CoolMOS™ CE、IPAK ショートリード、ISOスタンドオフ付きパッケージ 
民生用および照明アプリケーション向け、価格対性能比のきわめて高い 
スーパージャンクションMOSFET 
 
MOSFET内蔵のCoolSET™ 第5世代擬似共振PWMフライバックコントローラ 
(ラインアップ拡大) 
最新の700Vおよび800VCoolMOS™ P7ファミリーを内蔵した高性能、 
DIP-7およびDSO-12パッケージ 
 
PFCおよび3相インバータを単一モールドパッケージ内に 
IFCM10S60GD、IFCM10P60GD、IFCM15S60GD、IFCM15P60GD 
 
1200V IGBT、TO-247PLUS 3ピン 
電流容量拡大、熱特性向上 
 
1200V IGBT、TO-247PLUS 4ピン 
電流容量拡大、熱特性向上、C-E沿面距離拡大 
 
EconoPIM™ 3 150A/ 1200V 3相 PIM IGBTモジュール 
ブリッジ整流器、ブレーキチョッパ、インバータ段を一体化 
 
CoolSiC™ MOSFETによるEasyDUAL™ハーフブリッジトポロジ 
より高い周波数での動作によりシステムコスト削減と小型化を実現 

 
 

 



CoolMOS™ CE、IPAK ショートリード、ISOスタンドオフ付きパッケージ  
民生用および照明アプリケーション向け、価格対性能比のきわめて高い 

スーパージャンクションMOSFET 
 
 
新しいIPAKショートリード ISOスタンドオフ付きパッケージは、パッケージ本体の底面にモールド突出部を 
設けています。このモールドの特徴により、パッケージをPCBに完全に挿入したとき、PCBとパッケージ本体の間に 
一定の距離を確保します。はんだ付けおよびクリーニング工程の後、PCBとディスクリートMOSFETの間に 
残留物が残りません。IPAKショートリード ISOスタンドオフ付きは、残留物除去の点でより効率的なクリーニングが 
可能になり、組立歩留まりの向上と、ピン間の実効沿面距離の拡大を実現します。 

 

 
主な特長 

 
主な利点 

 
> パッケージ本体とリードの間のモールド部品形状 
> 一定のスタンドオフ高 
> 最適化されたピンの幅と長さ 

 
> より効率的な残留物除去クリーニング、 

組立歩留まりの向上 
> ピン間の実効沿面距離の拡大 

 
対象アプリケーション 

 
製品関連情報/オンラインサポート 

 
> 低電力充電器  
> アダプタ  
> デスクトップ PC の電源  
> LCD テレビ  
> LED レトロフィット  
> LED ドライバ 

 
 
 
 

 
> 製品ファミリー ページ 
> プロモーション ページ 
> 製品概要 ページ 
> 製品ランディングページ 

IPSA70R2K0CE 
IPSA70R1K4CE 
IPSA70R950CE 
IPSA70R600CE 

> 製品データシートページ 
IPSA70R2K0CE 
IPSA70R1K4CE 
IPSA70R950CE 
IPSA70R600CE 

 
 
 
 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/coolmos-family-selection-guide/600v-and-650v-coolmos-ce/channel.html?channel=5546d46149b40f65014a147890df09ab
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/coolmos-ce/?redirId=57348#charger
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ProductBrief_CoolMOS_CE_in_IPAK_ShortLead_ISOStandoff-PB-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46258fc0bc101592ad7063213db
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPSA70R2K0CE/productType.html?productType=5546d462576f34750157d23197d17230
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPSA70R1K4CE/productType.html?productType=5546d462576f34750157d2319b447231
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPSA70R950CE/productType.html?productType=5546d462576f34750157d2319ec77232
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/power-mosfet/500v-900v-n-channel-coolmos-power-mosfet/650v/700v-coolmos-n-channel-power-mosfet/IPSA70R600CE/productType.html?productType=5546d462576f34750157d231a4357233
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPSA70R2K0CE-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46257fa4a9c015805c980e854ef
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPSA70R1K4CE-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46257fa4a9c015805cd70d15551
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPSA70R950CE-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46257fa4a9c015805c98e8554f2
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPSA70R600CE-DS-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46257fa4a9c015805c99b2654f5


 

MOSFET内蔵のCoolSET™ 第5世代擬似共振PWMフライバックコントローラ 
(ラインアップ拡大) 
最新の700Vおよび800VCoolMOS™ P7ファミリーを内蔵した高性能、 

DIP-7およびDSO-12パッケージ 
 

特許出願中の新しい擬似共振を実装し、インテリジェントな適応デジタルアルゴリズムにより、さまざまなAC電源入力条件においても 
スイッチング周波数の変動を最小化するPWMコントローラを実現しました。この革新的な方法によって、スイッチング電源設計において、 
より高いスイッチング周波数での設計が可能になり、磁気部品の小型化およびシステム部品コストの削減などの利点が得られます。 

 

主な特長 主な利点 
 

> カスコード構成 
> 調整可能な入力電源の過電圧および低電圧保護 
> VCCおよび電流センスピンの地絡保護 
> 新しい擬似共振スイッチング方式 
> アクティブバーストモード開始/終了動作を選択可能 
> オートリスタート方式の保護モードを実装 

 
 
 
 
対象アプリケーション 
 

> 大型家電、産業用スイッチング電源、サーバ電源などの 
補助スイッチング電源 

> セットトップボックス、浄水器、AC-DC アダプタなどの 
メインスイッチング電源 
 

 
> カスコード構成による高速な起動 
> 入力過電圧保護、ブラウンアウト保護、VCC および 

CS ピン地絡保護などの幅広い入力保護機能により堅牢な 
スイッチング電源 

> 画期的な新しい擬似共振スイッチング方式により高効率を

実現、EMI フィルタ設計が容易 
> デュアルアクティブバーストモード開始/終了動作により 

さまざまな設計での軽負荷時の効率を最適化 
> オートリスタート方式により動作中断を最小化 

 
製品関連情報/オンラインサポート 
 

> 製品ファミリー ページ 
> 製品ランディング ページ 

ICE5QR1680AG 
ICE5QR4770AG 
ICE5QR0680AZ 

> 製品データシート ページ 
 

 
ブロック図 

 
 

 
ICE5QRxxxxAx 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/ac-dc-quasi-resonant-coolset/channel.html?channel=db3a304326c2768b0126d5b517690b80&redirId=57468
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/ac-dc-quasi-resonant-coolset/ICE5QR1680AG/productType.html?productType=5546d462584d1d4a0158cea4cc58570f
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/ac-dc-quasi-resonant-coolset/ICE5QR4770AG/productType.html?productType=5546d462584d1d4a0158cea4c8dc570e
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-integrated-power-stage-coolset/ac-dc-quasi-resonant-coolset/ICE5QR0680AZ/productType.html?productType=5546d462584d1d4a0158cea4bc64570b
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE5QRxxxxAx-DS-v01_20-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf015a4af1eaab111c


 

PFCおよび3相インバータを単一モールドパッケージ内に 
IFCM10S60GD、IFCM10P60GD、IFCM15S60GD、IFCM15P60GD  
 

PFCおよび3相インバータを単一のモールドパッケージに収容、20kHzまたは40kHzのPFCスイッチング、 
最大電力2kWまでが対象 

 

主な特長 主な利点 
 
パッケージ： 

> デュアルインライン モールドモジュール 
> 鉛フリーの端子メッキ、RoHS 指令に準拠  
> DCB により非常に低い熱抵抗  

 
インバータ側： 

> TRENCHSTOP™ IGBT3  
>  堅牢な SOI ゲートドライバテクノロジーで、 

過渡時および負電圧でも安定  
> VBS=15V での駆動信号伝送時、VS 負電圧は-11V まで 

許容可能  
> ブートストラップ機能内蔵  
> 過電流シャットダウン  
> 温度モニター  
> 全チャネルにアンダーボルテージロックアウト  
> ローサイドコモンエミッタ  
> 上下短絡防止  
>  保護時には 6 相のスイッチをすべて遮断  

 
PFC（力率改善回路）： 

> TRENCHSTOP™ IGBT5  
>  高速スイッチングエミッタ制御ダイオード  

 

 
> PFC をインバータモジュール内に一体化することで 

システムサイズ削減 
> 部品点数削減および組立コスト削減によるコストダウン 
> ヒートシンクの小型化、低価格化が可能 
> 外部ドライバ回路を使って PFC IGBT のスイッチング性能 

をお客様が設計可能 
 

 
製品関連情報/オンラインサポート 
 

> 製品ファミリー ページ 
> 製品ランディング ページ 

IFCM10P60GD 
IFCM10S60GD 
IFCM15P60GD 
IFCM15S60GD 

> オンデマンドウェビナーの登録は こちら  
 
 
サポート/ツール/ソフトウェア 
 

> CIPOSIM  
 

 
ブロック図 

 
対象アプリケーション 

 

 

 
> 家電 
> 低電力モータ駆動 

 
 
アプリケーション例 
 

> エアコン 
> 低電力産業用ドライブ 
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https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/motor-control-and-gate-driver-ics/intelligent-power-modules/channel.html?channel=db3a30431f848401011fa3657ad1349b&redirId=56957
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015b8bc5d21e7c90
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015b8bc5d7417c91
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015b8bc5da6b7c92
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015b8bc5dd937c93
http://www.globalspec.com/events/eventdetails?eventId=1235
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CIPOSIM-SW-v01_02-EN.zip?fileId=5546d46259d9a4bf015a6fa334341fa8


1200V IGBT、TO-247PLUS 3ピン 
電流容量拡大、熱特性向上  
 

電流容量を拡大したTO-247PLUSパッケージで、最大75A 1200VのIGBTおよび75A 1200Vのダイオード 
をTO-247フットプリントに対応。 

 

主な特長 主な利点 
 

> 高い電力密度、最大 75A 1200V の IGBT および 
75A のダイオードを TO-247 フットプリントに対応。 

> Rth(jh)が TO-247-3 と比べて 20%低い  
> TO-247-3 に対して放熱能力が 15%良好な TO-247PLUS  
> コレクタ・エミッタピン間の沿面距離を 4.25mm に拡大 
> パッケージの前面全体を封止することにより、 

クリップ沿面距離を拡大 

 
> 高出力化のための既存設計の流用が容易  
> 並列使用数の低減、設計の簡素化  
> 部品コスト削減 
> 放熱性の改善、低い Tc 
> 容易で迅速なクリップ取付け、ねじ穴の沿面距離の 

考慮が不要 
 
 

アプリケーション例 製品関連情報/オンラインサポート 
 
IGBT 並列使用数を削減：  

> 2 個の 25A 1200V から 1 個の 50A 1200V へ置き換え  
> 2 個の 40A 1200V TO-247 から 

1 個の 75A 1200V TO-247PLUS へ置き換え 
 

高出力化のための既存設計の流用： 
> 40A 1200V IGBT TO-247 から 75A 1200V TO-247PLUS 

への置き換えにより、Ic(nom)が 40%超増加  
 

システム熱管理の改善： 
> 40A 1200V IGBT TO-247 から同じ電流で 

TO-247PLUS-3 の 40A 1200V に置き換えた場合、 
TO-247PLUS の優れた放熱能力により、 
Tj および Tc が約 10-15%低減  

 

 
> プロモーション ページ 
> 製品ランディング ページ 

IKQ40N120CH3, IKQ50N120CH3, IKQ75N120CH3, 
IKQ75N120CT2, IKQ50N120CT2, IKQ40N120CT2 

> 製品データシートページ 
IKQ40N120CH3, IKQ50N120CH3, IKQ75N120CH3, 
IKQ75N120CT2, IKQ50N120CT2, IKQ40N120CT2 

 
 
サポート/ツール/ソフトウェア 
 

> IPC 1200V ディスクリート IGBT、TO-247PLUS 3 ピン  
レベル (S1/E1) オンライントレーニングは こちら 

 

 
対象アプリケーション 

 
システムに適合する製品（P2S） 

 
> UPS 
> バッテリ充電器 
> ドライブ 
> 太陽光発電 
> 溶接 

 
 
 

 
ゲートドライバ 
ブースト段/ローサイドドライバ：IR(S)4427, 2EDN 
 
3 相インバータ 1200V 定格：  

> 3 相ドライバ：IR2235 
> 3×ハーフブリッジ：IR2213 または IR2214 
> 3×ハーフブリッジ絶縁型：2ED020I12 
> 6×シングルチャネル絶縁型：たとえば 1EDI20I12 

 
 
 
 

 
 

https://edit.infineon.com/cms/en/product/promopages/to-247plus-3-pin-package/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd37e6176c22&preview=true
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5378536c2a&preview=true
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5383416c2d&preview=true
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd53803e6c2c&preview=true
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-discrete/discrete-igbt-with-anti-parallel-diode/IKQ50N120CT2/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd537b526c2b
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-discrete/discrete-igbt-with-anti-parallel-diode/IKQ40N120CT2/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5375386c29
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ40N120CH3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd817be8a0538
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ50N120CH3-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd817b0150536
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ75N120CH3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd817a3920534
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ75N120CT2-DS-v02_02-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd81797280532
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ50N120CT2-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015c0be00a1b0a7a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKQ40N120CT2-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015c0be021fb0a7d
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https://infineon.plateau.com/learning/user/deeplink_redirect.jsp?linkId=ITEM_DETAILS&componentID=IFX_FU_IPC_T0247PLUS3pin&componentTypeID=ONLINE&revisionDate=1486474440000&fromSF=Y&company=C0002060561P&_s.crb=ZviGecUgRcwq3Cli4uV8Ib/YvCU=


1200V IGBT、TO-247PLUS 4ピン 
電流容量拡大、熱特性向上、C-E沿面距離拡大  
 

1200V IGBT、TO-247PLUS 4ピンパッケージは、電流容量を拡大し、きわめて低いスイッチング損失を実現します。

4ピンパッケージの構成では、4ピンパッケージを直接ゲートドライバに接続することができ、 
ゲート・エミッタコントロールループにおいてきわめて低いインダクタンスを実現し、 
さらに、EonおよびEoff 両方の損失低減が可能となり、全スイッチング損失Etsでは最大20%低減 します。 

 

 
主な特長  

 
主な利点 

 
> 高い電力密度、最大 75A 1200V の IGBT および 

75A のダイオードを TO-247 フットプリントに対応 
> 4 ピンパッケージの構成により、全スイッチング損失 

Ets 20%低減 
> TO-247-3 と比べて 20%低い Rth(jh)   
> TO-247-3 に対して放熱能力が 15%良好な TO-247PLUS  
> コレクタ・エミッタピン間の沿面距離を 5.4mm に拡大 
> パッケージの前面全体を封止することにより、 

クリップ沿面距離を拡大 
 
アプリケーション例 
 

> UPS 
> バッテリ充電器 
> 太陽光発電 

 

 
> エネルギー損失低減、電力密度拡大、出力電力拡大 
> 熱的条件改善、ヒートシンクまたは冷却ファンの 

小型化が可能 
> 部品コスト削減 

 
 
 
製品関連情報/オンラインサポート 
 

> 製品プロモーション ページ 
> 製品ランディング ページ 

IKY40N120CH3, IKY50N120CH3, IKY75N120CH3 
> 製品データシートページ 

IKY40N120CH3, IKY50N120CH3, IKY75N120CH3 
 

 
対象アプリケーション 

 
サポート/ツール/ソフトウェア 

 
システム出力電力拡大：  

> TO-247PLUS 3 ピンから TO-247PLUS 4 ピンへの 
置き換えにより出力電力 10%増加  

> TO-247 3 ピンから TO-247PLUS 4 ピンへの 
置き換えにより出力電力 15-20%増加  
 

高出力化のための既存設計の改善 
 
放熱性の改善： 

> TO-247PLUS 4 ピンでは、有効サーマルパッド面積が 
大きいので、TO-247PLUS パッケージよりも 10°C 超の 
温度低下、また、TO-247 3 ピンと比べて 
最大 0.015%-0.02%の効率向上 
 

 
> IPC 1200V ディスクリート IGBT、TO-247PLUS 4 ピン  

レベル (S1/E1) オンライントレーニングは こちら 
 
 
システムに適合する製品（P2S） 
 
ゲートドライバ 
ブースト段/ローサイドドライバ：IR(S)4427, 2EDN 
 
3 相インバータ 1200V 定格：  

> 3 相ドライバ：IR2235 
> 3×ハーフブリッジ：IR2213 または IR2214 
> 3×ハーフブリッジ絶縁型：2ED020I12 
> 6×シングルチャネル絶縁型：たとえば 1EDI20I12 

 
  
  

 
 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/to-247-4-pin-package/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5390306c30
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5393396c31
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625b62cd8a015bcd5398266c32
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKY40N120CH3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd81786540530
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKY50N120CH3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd817779d052e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKY75N120CH3-DS-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015bd8176aea052c
https://performancemanager5.successfactors.eu/sf/learning?destUrl=https://infineon.plateau.com/learning/user/deeplink_redirect.jsp?linkId=ITEM_DETAILS&componentID=IFX_FU_IPC_T0247PLUS4pin&componentTypeID=ONLINE&revisionDate=1491388980000&fromSF=Y&company=C0002060561P


EconoPIM™3 150A/ 1200V 3相 PIM IGBTモジュール 
ブリッジ整流器、ブレーキチョッパ、インバータ段を一体化 
 

EconoPIM™ 3 150A/ 1200V 3相  PIM IGBTモジュール、高速トレンチ /フィールドストップ IGBT4、 
エミッタ制御4ダイオード、およびNTCを含む。 

 

主な特長 主な利点 
 

> 完全一体化：ブリッジ整流器、ブレーキチョッパ、インバータ段、 
NTC を単一のパッケージに収容してシステムコスト削減 

> 電力密度：Tvjop = 150 °C の Trenchstop™ IGBT 4 テクノロジーを 
採用、Trenchstop™ IGBT 3 よりも高い電力密度でコンパクトな 
インバータ設計 

 
> よく知られた PIM 構成により有利なコスト 
> 高度な一体化により部品点数を削減 
> あらかじめ塗布した熱伝導材料（TIM）により

熱抵抗を低減 
> 信頼性の高い取付テクノロジーPressFIT 

 
ブロック図  

 
製品関連情報/オンラインサポート 

 
PIM トポロジ 
 

 
 
 
 
対象アプリケーション 
 

> 産業用ドライブ 
> エアコン 

 

 
> EconoPIM™2 および 3 プロモーション ページ 
> 製品ランディングページ 

FP150R12KT4 
FP150R12KT4P 
FP150R12KT4_B11 
FP150R12KT4P_B11 

> 製品データシートページ 
FP150R12KT4 
FP150R12KT4P 
FP150R12KT4_B11 
FP150R12KT4P_B11 
  

 
 
サポート/ツール/ソフトウェア 
 

> 電力シミュレーション IPOSIM  
 

  
 

  
 
 

 
 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/econo/?redirId=58184
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-module/igbt-module-1200v/FP150R12KT4/productType.html?productType=5546d4625b3ca4ec015b3ea1e67e10ac#ispnTab1
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-module/igbt-module-1200v/FP150R12KT4P/productType.html?productType=5546d4625b3ca4ec015b3ea1ee1a10ad
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-module/igbt-module-1200v/FP150R12KT4_B11/productType.html?productType=5546d4625b3ca4ec015b3ea1f23410af
https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-module/igbt-module-1200v/FP150R12KT4P_B11/productType.html?productType=5546d4625b3ca4ec015b3ea1ef3010ae
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015ba52115ac662e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015ba52115ac662e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015ba52115ac662e
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4_B11-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015baa19ee2e1409
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4_B11-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015baa19ee2e1409
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FP150R12KT4_B11-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015baa19ee2e1409
https://infineon.transim.com/common/login.aspx?ReturnUrl=/iposim/pages/topology.aspx


CoolSiC™ MOSFETによるEasyDUAL™ハーフブリッジトポロジ  
より高い周波数での動作によりシステムコスト削減と小型化を実現 
 

CoolSiC™ MOSFETによる新しいEasyDUAL™ハーフブリッジトポロジは、インフィニオンの 
CoolSiC™ラインアップの中でも先導的な製品で、根本的に新しい製品設計を実現するものです。 
これにより、インバータの効率や性能の最適化を達成することができます。 

 

主な特長 主な利点 
 

> 低いデバイス容量 
> 温度非依存のスイッチング損失 
> 低い逆回復電荷のボディダイオード  
> しきい値なしオン状態特性 

 
 
 

 
> 高い効率により冷却要求が低減  
> 長寿命化と信頼性向上  
> より高い周波数で動作  
> システムコストの低減  
> 電力密度の向上  
> システム複雑性の低減  
> 設計と実装の容易性 

 
対象アプリケーション 製品関連情報/オンラインサポート 
 

> 太陽光発電インバータ 
> UPS 
> 電気自動車充電器 
> 蓄電と充電 

 

 
> 製品プロモーション ページ 
> 製品ランディング ページ  
> 製品データシート ページ 
> 製品概要 ページ 
> CoolSiC™ テクノロジー ブローシャー 

Bodos Power – The Future of Power Semiconductor 
（未来のパワー半導体） 記事 
 

ブロック図 システムに適合する製品（P2S） 

 

 
1EDI EiceDRIVER™コンパクト  
2017 年発売予定：  
モジュール：DF11MR12W1M1_B11、DF23MR12W1M1_B11 
ディスクリート：IMW120R045M1、IMZ120R045M1 
 

 
 
 
 

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/coolsic-mosfet/
https://www.infineon.com/cms/jp/product/productType.html?productType=5546d4625c167129015c43fca2506e67
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-FF11MR12W1M1_B11-ATI-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d4625bd71aa0015c0c327a620aea
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CoolSiC_MOSFET-PB-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46253f650570154947f21930eef
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CoolSiC+technology-BC-v02_00-EN.pdf?fileId=5546d46253f650570154947f29430ef6
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-The+Future+of+Power+Semiconductors-ART-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462566bd0c701567309f3081bda
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